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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.11, 29.19.13, 29.19.31, 29.31.23

Тема дисертації:
1. Вплив відхилу від стехіометрії та введення сульфіду кадмію на структуру і фізичні властивості CuInSe2

2. Deviation from stoichiometry and cadmium sulfide effects on the structure and physical properties of CuInSe2

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - напівпровідникова сполука диселеніду міді-індію та тверді розчини на її основі, мета
дослідження - встановлення зв'язку між типом та концентрацією власних і домішкових дефектів, з одного
боку, і структурою та фізичними властивостями в таких об'єктах, з іншого боку. Методи дослідження:
мікроструктурний, рентгенодифракційний і люмінесцентний аналізи, вимірювання мікротвердості,
електропровідності, коефіцієнта Холла і коефіцієнта Зеєбека. Теоретичні та практичні результати, новизна:
Проведено систематичне комплексне дослідження кристалічної структури, механічних, гальваномагнітних,
термоелектричних та люмінесцентних властивостей кристалів діселеніду міді-індію при цілеспрямованому
введенні дефектів нестехіометрії різного типу. Встановлено зв'язок між складом, типом і концентрацією
дефектів нестехіометрії, структурою і фізичними властивостями потрійної сполуки. Визначено розчинність
сульфіду кадмію в потрійній сполуці і проведено комплексне дослідження властивостей твердих розчинів на
основі діселеніду міді-індію. Сфера використання: фізика і матеріалознавство потрійних і більш складних



напівпровідникових фаз, фізика нестехіометрії, фізика дефектів.

2. Object of investigation - copper indium diselenide semiconducting compound and solid solutions based on its,
aim of investigation - the establishment of correlation between type and concentration both intrinsic and impurity
defects, from one side, and structure and physical properties in such objects, from another side. Methods of
investigation: microstructure investigation, X-ray diffraction, photoluminescence, measurements of
microhardness, electrical conductivity and the Seebeck coefficient, the Hall effect investigation. Theoretical and
practical results: The complex study of crystal structure, mechanical, galvanomagnetic, thermoelectric and
luminescence properties of copper indium diselenide crystals under intentional introduction of non-stoichiometry
defects of certain type was carried out. The correlation between composition, type and concentration of non-
stoichiometry defects, structure and physical properties in ternary compound was established. The cadmium
sulfide solubility limits in ternary compound were determined. The properties in the region of solid solutions
based on copper indium diselenide were investigated. Field of application: physics and material research science of
ternary and multinary semiconducting compounds, physics of non-stoichiometry, physics of defects.
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